
iC-VDK
WECHSELLICHTSENSOR MIT SCHALTER

EIGENSCHAFTEN ANWENDUNGEN

♦ Hohe Zuverlassigkeit und Storsicherheit durch monolithi- ♦ Empfanger mit Gleichlichtunter-
schen Aufbau

♦ Aktive Fotodiodenflache von 1 mm2
druckung fur Reflex- und Ein- 
weglichtschranken

♦ Richtcharakteristik durch Sammellinse
♦ Geeignet fur den Bereich des sichtbaren Lichts und des 

nahen Infrarot
♦ Wechsellichtverstarker mit hoher Gleichlichtunterdruckung
♦ Einstellbare HochpaG-Charakteristik
♦ Schwellwertschalter mit kurzer Schaltzeit
♦ CMOS/LSTTL kompatibler Ausgang
♦ Optionen: Tageslichtfilter, erweiterter Temperaturbereich von GEHAUSE

-40..100°C

T018-4L

iC-Haus GmbH
Integrierte Schaltkreise
Am Kuemmerling 18, 55294 Bodenheim

Tel. 06135-9292-0 
Fax 06135-9292-192 
http://www.ichaus.com

http://www.ichaus.com
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KURZBESCHREIBUNG

Der iC-VDK ist ein analoger Wechsellichtverstarker mit nachgeschaltetem Schwellwertschalter und mit 
monolithisch integrierter Sensordiode. Der Baustein dient als Fotoempfanger, z.B. in Lichtschranken.

Der integrierte Lichtsensor ist elektrisch in einen Gleichspannungs-Arbeitspunkt des Verstarkers einbezo- 
gen; dabei werden Gleichlichtanteile bis 1000lx durch eine frequenzabhangige Gegenkopplung ausgere- 
gelt. Die Ansprechschwelle des Systems betragt ca. 1 lx fur Wechsellichtfrequenzen im DurchlaGbereich. 
Eine externe Kapazitat gegen Masse bestimmt das HochpaG-Verhalten bei niedrigen Frequenzen. Am 
selben Pin laGt sich auch die Empfindlichkeit des Systems herabsetzen.

Eine ausreichend groGe Anderung des Fotostroms erzeugt am Ausgang des Schwellwertschalters ein zu 
CMOS und LSTTL kompatibles Signal nach ca. 1p.s Verzogerung.
Der Baustein ist fur Industrie-Applikationen mit hohen Qualitatsanspruchen ausgelegt und wird als bipo- 
lares IC im hermetisch dichten 4-poligen T018 Gehause geliefert.

GEHAUSE T018-4L

AUFDRUCK
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BEMABUNG (MaGe in mm)

ANSCHLUBBELEGUNG
(von oben)

PIN-FUNKTIONEN

Licht-
empfindliehe
Fl&ehe

Nr. Name Funktion

1 GND Masse
2 NA Schaltausgang
3 VCC Versorgungsspannung 5V
4 C Kompensation, Empfindlichkeit

Optische Einkopplung von oben
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GRENZWERTE

Keine Zerstorung, Funktion nicht garantiert.

Kenn
Nr.

Formel-
zeichen

Benennung Bedingungen Bild
Min. Max.

Einh.

G001 v c c Versorgungsspannung 0 6 V

G002 V(NA) Spannung an NA -0.5 VCC+0.5 V

G003 l(NA) Strom in NA -2 2 mA

TG1 Tj Chip-Temperatur -40 130 °C
TG2 Ts Lagertemperatur -40 130 °C

THERMISCHE DATEN

Betriebsbedingungen: VCC= 5V +10%

Kenn
Nr.

Formel-
zeichen

Benennung Bedingungen Bild
Min. Typ. Max.

Einh.

T1 Ta Zulassiger Umgebungstemperatur- 
bereich
(erweiterter Temperaturbereich auf 
Anfrage)

-25 90 °C

KENNDATEN: Diagramme

2 0° 1 0° 0° 1 0° 2 0°

Bild 1: Richtcharakteristik fur Gehause 
T018-4L (Linse); Halbwinkel +15°

Bild 2: Relative spektrale Empfindlichkeit

Alle Spannungsangaben beziehen sich auf Masse (Ground), wenn kein anderer Bezugspunkt angegeben ist. 
In den Baustein hineinflielJende Strome zahlen positiv, herausflielJende Strome negativ.
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KENNDATEN

Betriebsbedingungen: VCC= 5V ±10%, Tj= -40..100°C, wenn nicht anders angegeben.

Kenn
Nr.

Formel-
zeichen

Benennung Bedingungen Tj
°C

Bild
Min. Typ. Max.

Einh.

Allgemeines
001 v c c Zulassige Versorgungsspannung 4.5 5.5 V

002 l(VCC) Versorgungstrom in VCC iph= 0, l(NA)= 0 27 150 800 pA

003 Vs(NA)hi Sattigungsspannung hi an NA Vs()hi= VCC-V(NA); 
l(NA)= -400pA

27 2 V

004 Vs(NA)lo Sattigungsspannung lo an NA l(NA)= 400pA 27 0.8 V

Fotodiode
005 S(X,)max Spektrale Empfindlichkeit X= 850nm 0.5 A/W

006 Se(X) Empfangsbereich Se(X)= 0.1xS(^)max 500 1050 nm

007 Aph() Fotodiodenflache 0.96 mm2

Ubertragungsverhalten
008 s Differentielle Wechsellichtem- 

pfindlichkeit:
AC Fotostromanderung / An- 
derung der Beleuchtungsstarke

Normlicht A, T= 2856K; 27 20 nA/lx

009 Tlgain Elektrischer Ubertragungsfaktor 
(Transimpedanz): 
Komparatorspannung / Foto­
stromanderung

27 25 mV/nA

010 s()tot Wechsellicht-Ubertragungsfaktor: 
Komparatorspannung / Anderung 
der Beleuchtungsstarke

Lichtfrequenz im DurchlalJbereich, 
R3ext= 0

27 3 500 mV/lx

011 Vth Komparatorschwelle 27 500 mV

012 Ev()dc Zulassige Gleichlichtbeleuch- 
tungsstarke

Normlicht A, T= 2856K 27 1000 lx

013 flc HochpalJ-Eckfrequenz C= 20nF, R3ext= 0 27 40 kHz

014 R3 Interner Widerstand an C 27 200 Q

015 tp Verzogerungszeit nach Lichtpuls 27 1 ps
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APPLIKATIONSHINWEISE

Ubertragungscharakteristik

Ansprech-
sdnwelle

Bild 3: Ansprechschwelle fur Wechsellicht, R3ext= 0

Der externe Widerstand R3ext verringert die Empfindlichkeit (intern: R3= 200Q):

R3
Ansprechschwelle = 1 lx ■ (1 + — —)

R3

Fur die HochpaG-Eckfrequenz gilt:

2nC ■ (R 3+R 3J

BESTELL-HINWEISE

Typ Gehause Bestellbezeichnung

iC-VDK T018-4 Linse iC-VDK-T018-4 L

Auskunfte liber Preise, Liefertermine, Liefermoglichkeiten anderer Gehauseformen usw. erteilt

iC-Haus GmbH 
Am Kuemmerling 18 
55294 Bodenheim

Tel. 06135-9292-0 
Fax 06135-9292-192 
http://www.ichaus.com

Die vorliegende Spezifikation betrifft ein neuentwickeltes Produkt. iC-Haus behalt sich daher das Recht vor, Daten ohne weitere 
Ankundigung zu andern. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit uns in Verbindung, um die aktuellen Daten zu erfragen.
Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinn aufzufassen. 
Etwaige Schadensersatzanspruche gegen uns - gleich aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz Oder 
grobe Fahrlassigkeit trifft.
Wir ubernehmen keine Gewahr dafur, daft die angegebenen Schaltungen Oder Verfahren frei von Schutzrechten Dritter sind.
Ein Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit genauer Quellenangabe zulassig.

http://www.ichaus.com

